Progres et projets du,déetecteur
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~ Quelle physique ?
= Le projet HFT
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SSD : Conception is\@ﬂ
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SSD : la construction is\@ﬂ
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SSD : la construction is\@ﬂ
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SSD : Installation STAR
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SSD : Reconstruction des hits is\@n
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SSD : Calibration ik
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SSD : vers le tracking G
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Pourquoi un détecteur de vertex ?

iSTAF?
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Et pouquoi ajouter des pixels ?

iSTAF?
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Le SSD est un détecteur indispensable is\jﬂﬂ
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HFT : Conception du détecteur is\jm

« Résolution « Vitesse de lecture

» point ~ 6 pm > ~4ms

> DCA ~ 14 +12/p(Gevic) Um
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HFT : Architecture du détecteur is\@n

2 couches :

Support mécanique facilement démontable
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HFT : Une nouvelle technologie is\@ﬂ

» capteur CMOS :
» R&D IreS+Lepsi >1999 diode

collection
» Combinent bcp de caractéristiques
+ peu de bonding + faible colt

= validation principe / MIP

» résolution 1,4-2,5 um
S/N ~ 20-40 (fonction de T)
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HFT : Directions pour la R&D G

= amincissement » Technologie

* <50 pm ? = suivi techno fondeurs,
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=
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Conclusion 78 :m

« Essai atransformer pour le SSIj

» |e détecteur fonctionne bien
» reste afaire de la physique avel

= gros projet / 2 labos seuls
coordinateur Lilian Martin

s enjeux tres important /
nouveauté de la technologie

s Berkeley = maitre d'oeuvre,
Strasbourg est fournisseur
(Marc Winter)

RHIC France, 28 juin 05, Etretat Trackers silicium dans STAR 17




